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Федин И.В. поступил в ТУСУР на кафедру физической электроники в 

2009 г. В 2013 г. с отличием окончил обучение в бакалавриате по специально-

сти «Нанотехнологии». В 2015 г. с отличием окончил магистерскую программу 

«Электроника и наноэлектроника» и поступил в очную аспирантуру на кафедре 

ФЭ. Работу над диссертацией он совмещал с участием в выполнении федераль-

ных целевых программ “Разработка технологии изготовления силовых комму-

тационных транзисторов на основе нитрида галлия для создания энергоэффек-

тивных источников вторичного электропитания” и “ Разработка перспективных 

однокристальных передающих СВЧ модулей миллиметрового диапазона на ос-

нове полупроводников типа А3В5 для применения в современных информаци-

онно-коммуникационных системах нового поколения (5G)”. 

Во время обучения в ВУЗе и выполнения научных исследований Федин 

И.В. проявлял настойчивость, целеустремлѐнность и инициативу. Поставлен-

ные задачи решались качественно и в срок. 

Во время обучения в аспирантуре подход Федина И.В. к обучению и ис-

следовательской деятельности не изменился. Он проявил себя самостоятель-

ным квалифицированным исследователем, способным ставить и решать слож-

ные научно-технические задачи. Об успехах научно-исследовательской работы 

соискателя говорят 22 опубликованные работы, 5 из которых изданы в журна-

лах из перечня ВАК, 6 проиндексированы в базе данных Scopus.   

Наряду с научно-исследовательской работой Федин И.В. занимался педа-

гогической деятельностью. Под руководством соискателя была защищена ма-

гистерская диссертация Пушкарѐвой К.В., а так же различные производствен-

ные практики, выполненные в НОЦ «Нанотехнологии» ТУСУР.  




